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Nos ultimos anos, materiais exoticos conhecidos como isolantes topolégicos se tornaram 5
objeto de intensa investigagao cientifica em todo o mundo. De forma simplificada, esses
materiais se caracterizam por serem isolantes elétricos no seu interior, mas condutores na
sua superficie. Desta forma, se um isolante topoldgico for submetido a uma diferenca de
potencial U , teremos uma resisténcia efetiva na superficie diferente da resisténcia do seu ‘ R =1000
volume, como mostra o circuito equivalente da figura abaixo. Nessa situagéo, a razéo F = l—s ¥ W\v
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entre a corrente ig que atravessa a porgdo condutora na superficie e a corrente i, que
atravessa a porgéo isolante no interior do material vale.

a) 0,002.
b) 0,2. + F
¢) 100,2. |

d) 500. u
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Como os dois resistores estéo conectados em paralelo, a diferenca de potencial elétrica em suas extremidades é
igual.

A partir da primeira lei de Ohm, temos:

Ry X ig = R, X i,
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